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Исследования закономерностей пространственного распределения элек-

тростатического потенциала ряда композитных материалов показали, что 

для изучения поведения осажденных зарядов средствами сканирующего 

зонда Кельвина возможно применение дополнительного оптического воз-

действия [1]. В этом случае контролируемым параметром будет являться не 

потенциал поверхности, а его изменение под действием оптического излу-

чения, т.е. поверхностная фото-ЭДС.  

Исследования выполнялись при изменении условий воздействия опти-

ческим излучением. На рисунке 1 приведены типичные гистограммы рас-

пределения поверхностной фото-ЭДС  при воздействии рассеянным све-

том с помощью источника дневного света (рис. 1, а, распределение фото-

ЭДС относительно однородно, заряд практически не изменяется) и при 

непрерывном воздействии источником дневного света и локальным пе-

риодическим излучением белого светодиода (рис. 1, б, наблюдаются ло-

кальные изменения поверхностного заряда от условий оптического воз-

действия и его перераспределение).  
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Рис. 1. Гистограммы распределения поверхностной фото-ЭДС образца на основе 

полиэтилена высокого давления марки 12203-250 наполненного углеродными  

многостенными нанотрубками (6 % мас.) при воздействии рассеянным светом (а)  

и при дополнительном локальном воздействии излучением белого светодиода (б) 




